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基于有机异质结的有机-无机复合单量子阱发光性质的研究  
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摘要  制备了包含有机异质结的有机-无机复合单量子阱器件ITO＼SiO2(60 nm)＼MEH-PPV(40 nm)＼Alq3

(40 nm)＼SiO2(60 nm)＼Al。通过对这种新结构器件光致发光和电致发光的研究，发现介电限域效应和量子尺

寸效应对它的发光和电学性质有明显的影响。在交流电驱动下，OISQWOH(organic-inorganic quantum 
well with organic heterojunction)有三个发光峰：410，510和590 nm。其中410 nm的发光与MEH-
PPV的扩展态相关，510和590 nm的发光分别来源于Alq3和MEH-PPV的激子发光。  
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